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Ingénieur-e en élaboration de matériaux en couches minces
Concours N° 100

Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, PALAISEAU

Groupe de fonction: Groupe 3

Mission :

L'Ingénieur-e d'études sera responsable de la mise en ceuvre d'équipements pour élaborer des couches minces
épitaxiées d'oxydes de métaux de transition.

Activités :

- Mettre en ceuvre des équipements sous vide et sous ultravide, en particulier I'ablation par laser pulsé (PLD), la
gravure par faisceau d'ions (IBE) et I'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi qu'a précurseurs organométalliques
(MO-MBE).

- Participer a l'installation et au démarrage déun nouvel équipement d'épitaxie par jets moléculaires a précurseurs
organométalliques (MO-MBE, arrivée prévue en septembre 2023).

- Diagnostiquer et participer au traitement des anomalies rencontrées sur ces équipements en lien avec les personnes
impliquées et les équipementiers.

- Former des doctorants et post-doctorants sur les équipements, les sensibiliser aux risques et leur transmettre les
régles de sécurité associées, et rédiger des notices concernant ces divers points.

- Développer et adapter les équipements de croissance afin de suivre |I'état de I'art dans les recherches sur les oxydes
fonctionnels.

Compétences :

Savoirs :

- Connaissances approfondies en physique et chimie des matériaux.
- Notions de base en techniques du vide et de |'ultravide.

- Notions de base en mécanique, électrotechnique, informatique de pilotage d'appareillage et traitement de
données.

Savoir-faire :

- Elaboration de couches minces (expérience en ablation laser ou épitaxie par jets moléculaires non nécessaire mais
serait un plus).



- Caractérisation structurale, optique et électrique de couches minces.
- Lire et comprendre I'anglais technique (niveau B2).

Savoir-étre :

- Aisance relationnelle et travail en équipe.

- Pédagogie pour former les utilisateur-rice-s et étudiant-e-s.

- Sens de l'organisation

Contexte :

Le C2N (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies) est une unité mixte de recherche de I'Université Paris-
Saclay et du CNRS. Le laboratoire compte environ 410 personnes dont 85 ingénieur-e-s et technicien-ne-s et 125
chercheur-e-s ou enseignant-e-s chercheur-e-s. Il est organisé en 4 départements (Photonique, Nanoélectronique,
Microsystemes et nano-bio-fluidiques, Matériaux).

Le poste est affecté au sein de la Plateforme d'élaboration de matériaux (POEM) du C2N, rattachée au département
Matériaux. Cette plateforme rassemble six ingénieur-e-s et les moyens pour |'élaboration de couches minces de semi-
conducteurs, d'oxydes et de métaux ainsi que de nanofils et de matériaux bidimensionnels.

L'Ingénieur-e d'études évoluera sous la responsabilité hiérarchique du responsable de cette Plateforme et travaillera
en relation fonctionnelle avec I'équipe OXIDE du département Matériaux.

Avec ses thématiques autour de l'intégration des oxydes épitaxiés pour les dispositifs, I'équipe OXIDE gere toute la
chaine de I'élaboration des films minces a la micro-fabrication puis la caractérisation des dispositifs a base d'oxydes
fonctionnels.

La quasi-totalité du travail lié au poste sera effectuée en salle blanche, environnement ol sont installés tous les
équipements de croissance de la plateforme POEM.



